Obszar detekcji Wymiary

WIDOK Z GORY 816
(wskaznik kata obrotu w potozeniu D) L

WIDOK Z BOKU (ustawienie dzwigni regulacji zasiegu) Jednostka: mm
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Sensing Innovation

Pozycja 1: ok. 12 m (fabryczne)
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*Brak baterii w komplecie. H U
| CR123A % 3(3.0V DC) =
CR2x3(3.0VDC) ﬂ
1/2AA X 3 (3.6 V DC) - I I

1/2AA X 6 (7.2V DC x 3)*

*3.6 V DC 1/2 AA szeregowo

Specyfikacja

Model VXS-AM VXS-DAM VXS-RAM VXS-RDAM
Metoda detekcji Pasywna podczerwier PasyV\{na.podczer\Nlen Pasywna podczerwien Pasywnapodczenmen

i mikrofale i mikrofale

Pokrycie PIR 12 m, kat 90° / 16 stref 12 m, kat 90° / 16 stref
Regulacja zasiegu PIR 2,5 do 12 m (5 poziomdw) 2,5do 12 m (5 poziomoéw) S H I E L D 0
Wykrywana predko$é ruchu 0,3-2,0 m/s 0,3-2,0 m/s ™

Czutosé 2,0°C przy 0,6 m/s 2,0 °C przy 0,6 m/s — =

Zasilanie 9,5do 18V DC od 3 do 9 V DC, bateria litowa Iub alkaliczna Bez p I ecze n Stwo

Pobor pradu 24 mA (maks.) 35 mA (maks.) 10 pA tryb czuwania / 18 pA tryb czuwania /

(oprécz testu przejscia) przy 12V DC przy 12V DC 4 mA (maks.) przy 3V DC 8 mA (maks.) przy 3V DC =
Czas trwania alarmu 2,0+0,1s 20£01s W n owym kszta'c I e

Czas przygotowania do pracy 60 s lub mniej (miga LED)
N.C. /N.O. przetaczane 28 V DC 0,1 A (maks.)
N.C. 28V DC 0,1 A (maks.)

N.C. 28V DC 0,1 A (maks.) aktywne po otwarciu pokrywy, przemieszczeniu korpusu czy ptyty montazowej

60 s lub mniej (miga LED)
N.C./N.O. przetaczany przekaznik statyczny 10 V DC 0,01 A (maks.)

Wyijscie alarmu

Wyjscie usterki

N.C./N.O. przetaczany przekaznik statyczny 10 V DC 0,01 A (maks.)
Wyjscie sabotazowe

Dioda czerwona: 1. Przygotowanie do pracy Dioda czerwona: 1. Przygotowanie do pracy
2. Alarm 2. Alarm

Dioda czerwona: 1. Przygotowanie do pracy 3. Detekcja maskowania Dioda czerwona: 1. Przygotowanie do pracy 3. Detekcja maskowania
2. Alarm + 2. Alarm

Pokrywa przednia (biata) / Korpus (biaty)

Sygnalizacja LED

3. Wykrycie zamaskowania
Przetacznik DIP WE.
lub test przejscia

Dioda zétta: 1. Przygotowanie do pracy
2. Detekcja mikrofalowa
Przetacznik DIP Wk.

3. Detekcja maskowania
Przetacznik DIP WE.
lub test przejscia

+
Dioda zétta: 1. Przygotowanie do pracy
2. Detekcja mikrofalowa
Przetacznik DIP Wk.

lub test przejscia lub test przejsécia | |
(Przetacznik DIP WL. lub test przejscia) (Przetacznik DIP WE. lub test przejscia)
Temperatura pracy od -20°C do +60°C od -20°C do +45°C od -20°C do +60°C od -20°C do +45°C | |
Wilgotno$¢ otoczenia maks. 95 % maks. 95 %
Stopien szczelnosci obudowy IP55 IP55
Miejsce montazu na $cianie, na stupie (na zewnatrz, wewnatrz) na $cianie, na stupie (na zewnatrz, wewnatrz)
Wysoko$¢ montazu 0d0,8do1,2m od0,8do1,2m |
Waga 400 g | 450 g 500 g | 550 g '| .
. L . przewdd zasilania i alarmu, przewdd usterki, tasma Velcro (,rzep”), |
Akcesoria Wkrety (4 x 20 mm) x 2, naklejki maskujace x 3 wkrety (4 x 20 mm) x 2, naklejki maskujace x 3 |
a czterech czujek zewnetrznych
¢ Specyfikacja i wyglad produktéw moga ulec zmianie bez uprzedzenia. {CJi O zasiegu 12mi chie 90 stopni:
¢ Urzadzenia zostaty zaprojektowane do wykrywania intruza i aktywacji centrali alarmowej. Sg one czgscia kompletnego systemu i z tego powodu nie bierzemy odpowiedzialnosci za szkody i inne skutki wtamania. i
alny (PIR / mikrofale)
OPTEX INC. / AMERICAS HQ (U.S.) OPTEX SECURITY SAS (France) OPTEX (DONGGUAN) CO.,LTD. ie PIR
up I l- x URL: www.optexamerica.com URL: www.optex-security.com SHANGHAI OFFICE (China) | | Iel
OPTEX DO BRASIL LTDA. (Brazil) OPTEX SECURITY Sp.z o.0. (Poland) URL: www.optexchina.com jnie dualny (PIR / mikrofale)
URL: www.optex.net/br/es/sec URL: www.optex.com.pl OPTEX (Thailand) CO., LTD. (Thailand) |
. URL: www.optex.net/th/th
OPTEX CO_’LTD_ (JAPAN) OPTEX (EUROPE) LTD. / EMEA HQ (U.K.) OPTEX PINNACLE INDIA, PVT,, LTD. (India) L
URL: www.optex-europe.com URL: www.optex.net/in/en/sec iatym korpusem
URL: www.optex.net
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URL: www.optex.eu URL: www.optexkorea.com
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Py SHIELD: Bezpieczenstwo w nowym ksztatcie
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Bezpieczenstw

Bezpieczenstwo

Poczucie bezpieczenstwa zaprojektowane dla Ciebie

Szeroka

Gtadka
powierzchnia
pasuje

- y
Niezawodnosc¢
wrazenie
: . Solidna zabezpieczenia
Szeroki, trzykanatowy obszar detekcji 12m i odporna na catego terenu Ui
- j warunki atmosfe- do sciany —————

. . . czne obudowa
Czujka PIR z antymaskingiem v
Funkcja aktywnego antymaskingu IR dostepna dla VXS-AM I
(model przewodowy) lub VXS-RAM (model zasilany bateryjnie) I~ /

-1 4 s = 7 =
wykrywa obiekty zastaniajace soczewke, przy rozbrojonym systemie. » é/?/ ' W'aSCIWOSCI prOdU ktu
Czujka PIR/MW z antymaskingiem . L. .. . Wielofunkcyjny pojemnik na baterie, wytacznie
_ L Zywotnos¢ baterii dla modeli
Zintegrowany algorytm tgczacy podczerwien z mikrofalg dostepny . .. dla VXS-RAM / VXS-DRAM
dla VXS-DAM (model przewodowy) i VXS-RDAM (model zasilany bateryjnie) zasilanych bateryjnie Pojemnik na baterie (RBB-01)
zapewnia najwyzsza stabilnos$¢ detekcji. W terenie o duzym nastonecznieniu
lub w warunkach o$lepiania przez $wiatta pojazdéw, modele DAM/RDAM Model ‘ = V'RM - ‘ S VX'RD - -
sg bardziej odporne na fatszywe alarmy. Tryb baterii szﬁé?erﬁo.sc Fp?lzejgcsiauv Fszgéfgﬁo.sc Fprryzejgg:v w
lalarmu co 120 | allarmu co5s allarmu c0 120 s| allarmu co5s i
CRI123A Glat | Slat | dlata | 3lata “Brak baterii w komplecie
Zamaskowa CR2 4 lata 3 lata 2 lata 1 rok CR123Ax 3 (3.0 V DC) ’
1/2AA 5 lat 4 lata 3 lata 2 lata CR2x 3 (3.0 V DC)
Dane dla warunkéw: bateria jednego typu, bez dzielenia ]gﬁ : g {32 x Bg)x 3y
" zasilania z nadajnikiem, diody LED wytaczone, *3.6 V/ DC 1/2 AA szeregowo
. > antymasking wiaczony. Jednostka: mm
Cyfrowy trzykanatowy algorytm detekciji Algorytm SMDA (Analiza super-multiwymiarowa) Gniazdo rezystorow Styk sabotazowy
Alarm jest uruchamiany tylko wtedy, Detekcja Wszystkie modele VXS sg wyposazone Detekcja konca Iln" oderwania od podioza
gdy intruz wejdzie jednoczesnie Iﬂ@ we wspomagany cyfrowo algorytm (wytacznie VXS,AM,DAM) Przy zdjeciu tylnej puszki lub
w gorny i dolny obszar detekcji PIR rozpoznawania sygnatu zwany SMDA. Opcjonalnie dostepne sa korpusu wysytany jest sygnat
oraz obszar detekcji mikrofalowej. / Analizujgc wzorce detekcji i dane ze l rezystory EOL (end of line) usterki
Kazda aktywacja jest analizowana m Eé $rodowiska, SMDA poprawia

Brak detekcji

osobno, co pozwala oddzieli¢ odporno$¢ na rézne zaktdcenia, takie

i zignorowac fatszywe zdarzenia. - jak zmiany pogody czy ruchy .
@ Brak detekeji ro$linnosci, jest takze w stanie | | Obudowa SHIELD
E- ""
etc.

Technologia ta praktycznie eliminuje
odrézni¢ alarmy $rodowiskowe

fatszywe alarmy powodowane przez ]
od faktycznego wtamania. - I Klasa szczelnosci IP55

mate zwierzeta. —y
ol &l _

—

Obudowa z tworzywa ASA,
odpornego na UV

|

Wygoda

Opcije kolorystyczne Latwa Obstuga i Konfiguracja

IP55 Ochrona przed UV

BELELEER

Réznorodny design

tatwy montaz i konfiguracja Automatyczny tryb testu 5 rodzajow naklejek
przejscia maskujacych
Tryb testu przejscia
uruchamia sig po — | Przyciete
zamknigciu pokrywy. K ':aksli{]kj;ce .
i Wytacza sie po uptywie dotaczone do
3 minut i przechodzi y - kazdego
w tryb normalny. I zestawu.
Zamkniecie obrotowe 90° Niebieskie elementy ] 4
tatwe otwarcie / katwe do identyfikaciji Czarna pokrywa / czarny korpus Srebrna pokrywa / czarny korpus Biata pokrywa / czarny korpus Biata pokrywa / biaty korpus
zamkniecie pokrywy

Brak
detekcji
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/ Instrukcja online dla modeli 4 i 4 Instrukcja online dla modeli
/ przewodowych Ry iy zasilanych bateryjnie
http://navi.optex.net/manual/50105 1152 http://navi.optex.net/manual/50109
katwe dopasowanie Poziomica &
obszaru detekcji katwa ocena, czy czujka jest
zamontowana réwnolegle
do podtoza

Podstawowe * Opatentowany filtr Swiatta biatego ¢ Przetacznik czutosci *Funkcja oszczedzania baterii

cechy wspdlne (Double Conductive Shielding) *Styk sabotazowy oderwania od podtoza *Naklejki maskujace




